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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1. Competencias
Esta asignatura contribuye a las siguientes competencias del plan de estudios:

CEBO02. Comprender y dominar los conceptos basicos de campos y ondas vy
electromagnetismo, teoria de circuitos eléctricos, circuitos electrénicos, principio fisico de los
semiconductores y familias légicas, dispositivos electrénicos y fotonicos, y su aplicacion para la
resolucién de problemas propios de la ingenieria.

CGT1. Analizar y sintetizar la informacion necesaria para realizar su trabajo plasmando los
resultados en informes o en la toma de decisiones en proyectos del ambito de la ingenieria
informética.

CGT3. Comunicar de forma oral y escrita en la lengua nativa pudiendo expresar sus opiniones de
forma clara para transmitir conceptos y soluciones dentro del ambito de la ingenieria
informética.

CGT5. Aplicar conocimientos de informatica relativos al ambito de estudio al trabajar en
proyectos del ambito de la ingenieria informatica.

CGT6. Gestionar la informaciéon, conociendo su importancia y la forma de procesarla
generando los recursos necesarios para facilitar su acceso y provision en el ambito de la
ingenieria informatica.

CGT7. Resolver problemas en el entorno de trabajo, dentro del ambito de la ingenieria
informéatica, enfrentandose a situaciones complejas en cuanto a problemas técnicos y a las
relaciones personales y profesionales.

CGS2. Razonar de forma critica ante los problemas que surjan en el ambito de la ingenieria
informéatica, contando con la informacion disponible, y explicar dicho razonamiento.

CGS6. Aplicar la creatividad ante las diferentes circunstancias generando soluciones
novedosas dentro del ambito de la ingenieria informatica.

CGP1. Trabajar en equipo contribuyendo de forma activa al resultado de los proyectos u
operaciones del ambito de la ingenieria informatica.

1.2. Resultados de aprendizaje
e  Enunciar conceptos bésicos de teoria de circuitos eléctricos, circuitos electronicos,
principios fisicos de los semiconductores y familias l6gicas, asi como dispositivos

electronicos.
e Aplicar esos conceptos para la resolucion de problemas propios de la ingenieria.
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2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno

2.2. Descripcién de los contenidos

Conceptos béasicos de magnitudes eléctricas. Conduccion eléctrica. Capacidad. Tipos de sefiales
en un circuito: ondas. Elementos de un circuito y caracteristicas tension-corriente. Métodos
basicos de andlisis de circuitos. Carga y descarga de un condensador. Introduccion a los
semiconductores: semiconductores intrinsecos y extrinsecos. Conductividad eléctrica en
semiconductores y aplicaciones. Unién p-n. Caracteristica de un diodo. Modelo de gran sefial.
Circuitos con diodos. Dispositivos optoelectrénicos. Transistor MOSFET. Transistor bipolar de
union. Circuitos con transistores.

2.3. Contenido detallado

Presentacion de la asignatura. Explicacion de la Guia Docente.

1. Conceptos basicos de magnitudes.
Campo eléctrico. Carga eléctrica. Ley de Coulomb. Ley de Gauss.
Potencial eléctrico. Diferencia de potencial. Energia potencial
electrostatica. Capacidad. Condensadores.
Conductividad eléctrica. Ley de Ohm. Ley de Joule. Potencia eléctrica.
Campo magnético. Fuentes de campo magnético. Induccién
magnética.
Ondas electromagnéticas. Fotones.

2. Circuitos eléctricos.
Magnitudes fundamentales de los circuitos.
Elementos de los circuitos eléctricos. Resistencias y ley de Ohm.
Leyes fundamentales de los circuitos y sus aplicaciones. Leyes de
Kirchhoff. Métodos basicos de andlisis de circuitos. Método de las mallas.
Método de los nodos. Teorema de Thévenin. Teorema de
Norton. Régimen transitorio en los circuitos eléctricos. Circuitos
RCy RL.
Circuitos de corriente alterna.

3. Semiconductores.
Clasificacion de los materiales desde el punto de vista eléctrico.
Estructura de los materiales solidos. Conductores, semiconductores y
aislantes. Bandas de energia. Semiconductores intrinsecos y extrinsecos.
Portadores de carga. Efecto de la temperatura. Nivel de
Fermi. Conduccién en semiconductores.

4. Dispositivos de unidon de dos terminales.
La union p-n en equilibrio. Potencial de contacto. Zona de carga
espacial. La unién p-n polarizada en directa. La unién p-n polarizada en
inversa.
Corriente a través de la union p-n. Concentracion de
portadores. Diodo de unién p-n. Caracteristica intensidad-
voltaje.
El diodo como elemento de un circuito. Punto de trabajo y recta de carga.
Circuitos con diodos. Aplicaciones. Diodos especiales.
Contacto metal-semiconductor. Contacto 6hmico. Contacto
rectificante. Diodos Schottky.

5. Dispositivos optoelectronicos.
Propiedades Opticas de los semiconductores.
Dispositivos emisores de luz. Diodos emisores de luz (LED). Diodos laser.
Dispositivos detectores de luz. Fotoconductores. Fotodiodos. Células
solares. Aplicaciones de los dispositivos optoelectronicos.
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6. Transistores.

Estructura del transistor bipolar de union (BJT). Funcionamiento. Caracteristicas.
El transistor bipolar como amplificador. El transistor bipolar como conmutador.
Estructuras de transistores de efecto campo.

Estructuras Metal-Aislante-Semiconductor.

Transistores metal-6xido-semiconductor de efecto campo (MOSFET).

Funcionamiento. Caracteristicas. El transistor MOS como conmutador.
Circuitos logicos elementales.

Practica de Laboratorio 1: Caracteristicas de resistencias.

Practica de Laboratorio 2: Ley de Ohm en circuitos con resistencias.
Practica de Laboratorio 3: Caracteristicas de condensadores y circuitos RC.
Practica de Laboratorio 4: Caracteristicas de diodos y circuitos con diodos.

2.4. Actividades Dirigidas

Como se indica en el contenido, durante el curso se desarrollaran actividades dirigidas
en forma de practicas de laboratorio, orientadas al aprendizaje de los temas de circuitos con
resistencias y condensadores, caracteristicas de los diodos y circuitos con diodos, con una
duracion total de 9 horas.

2.5. Actividades formativas

Cédigo

Actividades Descripcién
formativas

AF1

Clases de Las clases de teoria utilizan la metodologia de Lecciéon Magistral
teoria, que se desarrollara en el aula empleando la pizarra y/o el cafién
evaluacién y de proyeccién. Las clases de problemas se podran impartir en
problemas aula informética utilizando la pizarra y/o el ordenador. En funcién
de la asignatura se dara un mayor peso a unas u otras.

AF2

Tutorias Consulta al profesor por parte de los alumnos sobre la materia en
los horarios de tutorias o empleando mecanismos de tutoria
telemética (correo electrénico, uso del campus virtual de la
Universidad o herramientas de telepresencialidad como
Blackboard Collaborate)

AF3

Practicas Se desarrollaran en un aula informatica o en el laboratorio
correspondiente, con ordenadores para todos los alumnos y los
materiales apropiados. El profesor ensefiara a los alumnos a
utilizar programas informaticos o herramientas electrénicas para
la asignatura indicada en cada caso. Los alumnos realizaran las
préacticas aplicando los conocimientos adquiridos en las clases de
teoria y problemas, ayudandoles a afianzarlos.

AF4

Estudio Trabajo individual del alumno utilizando los apuntes de clase,
individual libros de la biblioteca, o apuntes del profesor disponibles en el
campus virtual. Se le encargaran al alumno la realizacion y
entrega de trabajos individuales o en grupo. Algunos de ellos se
expondran oralmente a lo largo del curso por parte de los
alumnos, lo que facilitar4 alcanzar la competencia comunicativa
en mayor grado. Algunos trabajos requerirdn el manejo de
programas informaticos que estardn disponibles en los
ordenadores de la universidad. Otros requerirdn un trabajo de
investigacion sobre los contenidos de la materia o similares y
aplicaciones.
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< PORCENTAJE DE
CODIGO |ACTIVIDAD FORMATIVA [HORAS PRESENCIALIDAD
Clases de teoria,
AF1 evaluacion y problemas 45 100
AF2 Tutorias 15 100
AF3 Préacticas 3 100
AF4 Estudio individual 87 0

3. SISTEMA DE EVALUACION
3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresard numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mencién de "matricula de honor" podra ser otorgada a alumnos que hayan
obtenido una calificacién igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluacion

Convocatoria ordinaria

Sistemas de evaluacién Porcentaje
0,

Evaluacion de la participacion del alumno 5%
Actividades dirigidas, practicas y memorias de practicas, trabajos (obligatorios y | 15%
voluntarios) y proyectos a realizar.

0,
Prueba escrita parcial 15%
Prueba escrita final 65%
Convocatoria extraordinaria
Sistemas de evaluacién Porcentaje
Actividades dirigidas, practicas y memorias de practicas, trabajos (obligatorios y 10%
voluntarios) y proyectos a realizar.
Prueba escrita final 90%

3.3. Restricciones

Calificacién minima

La ponderacion tanto del examen parcial como de los conceptos de participacién y trabajos
escritos/practicas, solo se aplicara si el alumno obtiene al menos un 5 en el examen final.

La no obtencidon de al menos un 4 en las actividades dirigidas supone el suspenso
automatico de la asignatura en la convocatoria ordinaria y extraordinaria. Se conservara la

nota de actividades dirigidas aprobadas para posteriores convocatorias.

Las actividades dirigidas que no hayan sido aprobadas pueden, en su caso, ser entregadas
de nuevo para ser evaluadas en la convocatoria extraordinaria, previa consulta al profesor

y siempre antes del examen de la convocatoria ordinaria.
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El examen parcial no libera materia.

Asistencia
El alumno que, injustificadamente, deje de asistr a mas de un 25% de las clases
presenciales podra verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestara especial atencion en los trabajos, practicas y proyectos escritos, asi como en los
examenes tanto a la presentacion como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y
ortograficos. El no cumplimiento de los minimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos
en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerara en ningun caso el plagio o copia. Se
considerard plagio la reproduccion de parrafos a partir de textos de auditoria distinta a la del
estudiante (Internet, libros, articulos, trabajos de compafieros.), cuando no se cite la fuente
original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un
delito.

En caso de detectarse este tipo de practicas, se considerara Falta Grave y se podra aplicar la
sancion prevista en el Reglamento del Alumno.
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